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W pracy przedstawiono efektywng metode symulacji ewolucji potencjatu elektrycznego i
stezen sktadnikdw w oparciu o model Nernsta-Palncka i Poissona (NPP) oraz generowanie
widm impedancyjnych. Petne numeryczne rozwigzanie uktadu NPP umozliwia uzyskiwanie
widm impedancyjnych bez odwotywania sie do powszechnie uzywanej metody obwoddw
zastepczych. Metoda obwoddw zastepczych jest obliczeniowo bardzo prosta, jednakze opis
uktadu w oparciu o réwnanie konstytutywne (strumied NP), prawo zachowania masy,
rownanie Poissona i odpowiednio dobrane warunki brzegowe jest bardziej fundamentalny i
W mniejszym stopniu uzalezniony od upraszczajagcych zatozen oraz potencjalnej
niejednoznacznosci postulowanych obwoddéw zastepczych. Stosowanie petnego uktadu
nieliniowych réwnan czastkowych do uzyskania profili potencjatu i stezen wymaga
specjalnych metod catkowania numerycznego duzych ukfadow réwnan rozniczkowych
zwyczajnych wykazujgcych sztywnos¢. Do tego celu uzyto witasnego programu
wykorzystujgcego specjalng procedure RADAU napisang w jezyku Fortran. Po
doprowadzeniu uktadu do stanu stacjonarnego wykonywane jest zaburzenie pragdem o
przebiegu sinusoidalnym i obliczana jest jego odpowiedZ potencjatowa. Wykonujac
obliczenia dla szeregu czestosci uzyskuje sie obraz impedancyjny (wykres Nyquista lub
Bodego). Symulowane widma posiadajg pewne charakterystyczne cechy i na tej podstawie
mozna zaproponowac przyktadowe obwody zastepcze, tak aby btad sredniokwadratowy byt
minimalny. W pracy przedstawiono przyktady oraz wyliczono na ich podstawie parametry
fizykochemiczne (opdr ukftadu, opdér przeniesienia tadunku i pojemnos¢ warstwy

podwajnej).



